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(57) Rezumat: Prezenta invenfie se referd la un
procedeu de pregiitire a plachetelor de monocristal
InSb, in vederea obfinerii de structuri sensibile
pentru detectori de radiatie in infrarosu (IR), in
domeniul 3..5pm, cu aplicafii in analize, prin
imagine termicX, efectuate in industrie, medicini i
domenii strategice. Procedeul de pregitire, fird
lustruire  electrochimici, a plachetelor de
monocristal InSb, cu obginere de grosimi 15....30
pm s§i suprafefe oglindi, pentru detectori
fotoconductori de radiatie in IR, constd in lipirea,
pe un suport, a plachetelor de monocristal InSb, de
grosime 500...700 pm, glefuirea mecanicd, in mod

succesiv, cu pulbere de aluminii de granulatii 5 pm,
2000 A §i 200 A, pani 1a grosimi de 150...200 pm,
urmati de corodarea in solutie de acid azotic : 45%
..55%, acid fluorhidric : 27,5%..22,5%, api:
22,5%...27,5%, in proportii de volum, timp de 7...3
s, la temperatura camerei, apoi alti corodare in
soluie de acid azotic: 23%...26%, acid fluorhidric
: 12%...13%, ap#: 65%...61%, in proportii in volum,
timp de 96..86 min, la temperatura camerei, §i
spilarea finalj, sub curent de ap distilati.
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Prezenta invengie se referd la un
procedeu de pregitire a plachetelor de
monocristal de material semiconductor InSb,
in vederea obtinerii de structuri sensibile
pentru detectori de radiatie in infrarogu IR,
in domeniul 3-5um, cu aplicatii in analize
prin imagine termici, efectuate in industrie,
medicin3 §i in domenii strategice.

Din literatura de specialitate se
cunosc o serie de procedee care utilizeazi in
vederea acestui scop operatiuni de tiiere,
polisare mecanici, chimici si electrochimici,
calitatea dispozitivului fiind determinati, atéit
de proprietiitile materialului, cat si de
grosimea §i starea suprafetei plachetei de
bazi. Subtierea plachetelor pdni la grosimea
doriti, de obicei de ordinul zecilor de
microni, §i obfinerea suprafefelor foarte
lucioase se realizeazi prin lepuire cu pulberi
de diferite durit#ti §i granulatii, urmati de
corodare chimici in una sau mai multe
solutii de corodare §i lustruire electrochimici
in final. Actiunea corodantului asupra
grosimii, respectiv suprafetei, depinde de
retetdl §i de timpul de acgionare.

Dezavantajele procedeelor cunoscute
constau in aceea cii, necesitd multe opera-
tiuni, controlul grosimii plachetei dupi
fiecare etapd, utilizarea unei bidi electro-
chimice de lustruire, manevrarea plachetelor
in cursul procesului fiind dificild, deoarece
materialul este foarte casant.

Un exemplu de procedeu de trata-
ment a substanfelor monocristaline, poli-
cristaline sau amorfe este dat in brevetul
PCT WO 93/14250.

Procedeul presupune o prelucrare
mecanic3 prin polizare pind la rugozitatea
cea mai redus# obtenabild mecanic, urmati
de un bombardament cu ioni de energii
reduse, pentru indepirtarea tuturor impu-
ritifilor de suprafagd. Acest procedeu
necesitd instalatii speciale pentru aplicare,
care functioneazi la tensiuni inalte (pana la
20KV). Procedeul, conform inventiei, are
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avantajul ci nu necesitd instalafii speciale,

este ugor de aplicat §i utilizeazd substante

accesibile gi poate fi folosit in procese de "

laborator ct i in microproductie.
Procedeul de pregitire a plachetelor
de monocristal InSb, pentru detectori
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fotoconductori de radiatie in IR, conform
prezentc1 mvcn;ii, inkitur3d deavantajele de
mai sus prin aceea cd, in scopul obpneru de
plachete de grosimi 15..30um §i suprafete
oglindi, nu utilizeazd lustruirea electro-
chimici, plachetele de monocristal InSb de
grosime 500...700um, lipite pe un suport,
fiind glefuite mecanic cu pulbere de alumini
de granulatii 5um, 2000A, si 2004, pini la
grosimi de 150..200 pm, urmati de
corodarea in solutie de acid azotic HNO,
:45% ...55%, acid fluorhidric
HF:27,5%...22,5%, api H,0:22,5%...21,5%,
in proportii de volum, timp de 7..3 s, la
temperatura camerei, apoi altd corodare in
solutie de acid azotic HNO;:23%...26%, acid
fluorhidric HF:12%...13%, api
H,0:65%...61%, in proportii in volum, timp
de 96..86 min la temperatura  camerei, §i
spilarea finald sub curent de apd distilata.

Procedeul de pregitire a plachetelor
de, monocristal InSb, pentru detectori
fotoconductori de radiatie in IR, conform
inventiei prezintd urmitoarele avantaje:

- scurteazi timpul afectat procesului
de elaborare a structurilor de fotodetectori
de IR, pe bazi de InSb;

- elimini necesifatea lustruirii elec-
trochimice, care este o etapi mai com-
plicatd;

- elimini necesitatea controlului gro-
simii plachctelor intre etapele de corodare
chimici §i electrochimici, controlul efco
tuindu-se numai dupd lepuire;

- nu sunt necesare instalatii speciale
pentru aplicare;

- rejeta este usor de preparat si
substantele sunt accesibile;

- procedeul poate fi utilizat, atit in
procese de laborator cdt §i in micro-
productie.

Se dau, in continuare, doud exemple
de realizare a inventiei. '

Exemplul 1. Se taie plachete de InSb
monocristalin, de grosime 500...700um, se
lipesc pe un suport, se glefuiesc mecanic, in
mod succesiv, cu pulbere de alumind de
granulatii 5um, 2000A §i 2004, aducindu-se
la o grosime de 150...200um, dupi care se
corodeazd intr-o solutie de :
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HNO, (densitate 1,61...1,63 g"cm?).....c.ccovreece. 45 ml;
HF (densitate 1,13...1,15 g"cm®)..ccerrrcnreenees 27,5 ml;
H,O (distilatd)......ccoueevererevennerrnenscsnsescsescsecncsens 27,5 ml;

(vitezd de corodare 15 um/s)

timp de 7 s, la temperatura camerei, apoi se corodeazi intr-o solutie de:

HNO, (densitate 1,61...1,63 g'cm®)
(densitate 1,13...1,15 g cm®)

HF
H,0 (distilat3)

cccccc

(vitezd de corodare 1,4 pm/min)
timp de 96 min, la temperatura camerei, dupi care se spald sub curent de apa distilata.

Exemplul 2. Se taie plachete de InSb 15 granulatii Sum, 20004 §i 2004, aducindu-se

monocristalin, de grosime 500...700um, se
lipesc pe un suport, se glefuiesc mecanic, in
mod succesiv, cu pulbere de aluminid de

la o grosime de 150...200um, dupa care se
corodeazi intr-o solutie de :

HNO, (densitate 1,61...1,63 g"cm®).......ccueeruee. 55 ml;
HF (densitate 1,13..1,15 g'cm®)...cerereennn. 22,5 ml;
H,O  (QISHIAE).cororrserrrressoressssrsssssssssssssseess 22,5 ml;

(vitezd de corodare 14 um/s)

timp de 3 s, la temperatura camerei, apoi se corodeazi intr-o solutie de:

HNO, (densitate 1,61...1,63 g'cm?)
(densitate 1,13...1,15 g'cm?)

HF
H,0 (distilats)

................... 26 ml;

(vitezd de corodare 1,3 um/min)
timp de 86 min, la temperatura camerei, dup care se spald sub curent de apd distilata.

Se obtin plachete de InSb mono-
cristalin, de grosimi 15...30um, cu suprafefe
oglindi, pe care se proceseazd structuri
active de detectori fotoconductori pentru
radiatie in IR.

Revendicare

Procedeu de pregitire a plachetelor
de monocristal InSb, pentru detectori
fotoconductori de radiatie in IR, caracterizat
prin aceea cii in scopul obtinerii de plachete
de grosimi 15..30 um §i suprafete oglinda,
plachetele de monocristal InSb de grosime
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500...700um, lipite pe un suport sunt
slefuite mecanic, cu pulbere de alumind de
granulatii 5 um, 20004, si 2004, pani la
grosimi de 150...200 um, corodate apoi intr-
o solutie de acid azotic :45% ...55%, acid
fluorhidric, :27,5%...22,5%, apd
:22,5%...27,5%, in proportii de volum, timp
de 7...3 sec, la temperatura camerei, urmati
de o noud corodare intr-o solutie de acid
azotic :23%...26%, acid fluorhidric
:112%...13%, api :65%...61%, in proportii de
volum, timp de 96...86 min, la temperatura
camerei, §i spilate,in final, sub curent de ap
distilata.
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